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BYX 30/...
BYX 30/...R

BYX 30/...
Schnelle "aoft recovery" - A K
SILIZIUM - GLEICHRICHTERDIODEN
mit kentrolliertem Durchbruchsverhalten BYX 30/...R
(cobtrolled avalanche),
fiir Serienschal tung geeignet A K
Dauergrenzstrom bei .G i lﬂDbt Ir v = 14 A
E!ch:tlnllllilt 1
periodische Scheitelsperrspannung ) Up oy = 400 J s00 f G600 W
Hichateullsaige
StoB-Sperrverlustleistung Pl g M™ 18 kW
Sperrverzigerungeazeit nach IF =1 A trr < 200 ns
ABMESSUNGEN in mm -

GehEaae 1 JEDEC D=4
BYX 30/...1 Katode am Gehiuse
BYX 30/...R: Anode am Gehluse

Die Gleichrichterdioden
werden mit Tahnscheibe
und Mutter geliefert.

Fiir isolierten Einbau
stehen TubehBrteile
56 262 A zur Verflgung.

GEWICHT Tk

1
) fiir Eingeldioden;

fidr Serienschaltung von n Gleichrichterdioden gilt U n U

RWMges RWM
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BYX 30/...
BYX 30/...R

SPANNUNGSGRENZWERTE 1] bei f 2 50 kHz
Hichstzullssige periodische , Hichetzulissige Typ:
Scheitelaperrapannung: ] Gleichsperrspannung:
Upyy = 400V U, = 400V BYX 30/400(R)
500 V 500 V BYX 30/500(R)
600 V 600 ¥ BYX 30/600(R)

STROMGRENIWERTE bei f £ 50 kHz

Dauergrenzsirom bei ‘E S 100”c: ]:,I v " 14 A
Hichstzullssiger Effektivvert des DurchlaBstromess IP RMS ™ 22 A
Hichstzulissiger periodischer Spitzenstrom: Il? AN = o A
o

Stobstrom-Grenzwert bei IJ = 1850 Cy ]:ll sM " 250 A
Grenzlast-Integral: IIEM‘. = 312 12-
LEISTUNGSGRENZWERTE bei f S 50 s
Hichatzulissige
periodische Epitlll-spl‘rl'“l‘llltl.ilam

bei f = 50 Hz, t = 10 ps, lJniﬁlﬂﬂl PIIH = 5,5 kW
Hichstzullssige Stel-Sperrverlustleistung

bei t = 10 ups, llJ = lbﬂ'ﬂi Pl SN " 5,5 kW

bei t = 10 us, 8, = 25°C Pean ™ 18 KW
THERMISCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
HéchstzulBssige Sperrschichttemperatur: ‘J = 150 ‘c
Lagerungstemperaturbereich: ‘S = -B5...+150 "¢
Wirmewiderstand

gwischen Sperrschicht und Gehluseboden: l“ ¢ " 1,3 E/W

gwischen GehKuseboden und KihlkSrper: Ith Y 0,5 E/W

gwischen Sperrschicht und Umgebung: ]th U = 50 KW
Drehmoment-Bereich bei Befestigung: HII = 0,8...1,7T Nm
Max. Bohrungs-Dhnrchmesser im Kihlblechs ) = 5,2 =mm

Anmerkungen siehe nkchate Seite
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MRCHLASS~ und SPERR-EIGENSCHAFTEN

Durchlalspannung R
bei Ir = 50 A, 'U = 26 C:2 UP 4 3,2 L
Sperratrom -
bei 'l]l mx und IIJ = 125 C: ]I < 4,0 mA
Durchbruchspannung
o 2 500 625 T80
bei Iy = 5 md, ’.J = 35°Cs ”{nn}n < 1050 1050 10850
. [
I
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN F _!?
d
Sperrverzugsladung
beim Umschalien vom If‘ = 2 A
auf U, 2 30 V
mit -’1 dt = 100 A/us
bei 8, = 26°Cs
Qg < 0,7 pAs
Sperrverzigerungezeit Ig

beim Umschalten wvon [r =1 A
auf U, 2 30 ¥
'l
mit -d[r,r‘dr. = 50 Afus
bei 8, = 28%c;

t L4 200 ns
rr

IJ aus Griinden thermischer Stabilitht
bei einem Wirsewiderstand
R w & 5 K/W bei Wechselspannung,

lth u £ 2,5 K/W bei Gleichspannung;

bei Gleichspannungsbetrieb muld bei
nth = 5 K/W die Sperrachicht-
temperatur auf max. 135°C,

bei 10 E/W auf max. 120°C verrin-
gert werden.

) fiir Einzeldiodenj
bei Serienschaltung ven n Gleich-
richterdioden gilt
U ¥ M ges

=m + U
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BYX 30/...
BYX 30/...R

wirth il v
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BYX 30/...
BYX 30/...R
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BYX 30....
BYX 30/...R
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BYX 30I...
BYX 30/...R
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BYX 30I...
BYX 30/...R
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